Circuits analogiques
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Présentation

Description

Propriétés des structures de base (transistor a émetteur commun, base commune, collecteur commun) : polarisation en continue
(droite de charge statique), amplification en alternatif (droite de charge dynamique, calcul du gain en tension, influence de la
résistance interne du générateur alternatif sur ce gain, calcul des impédances d'entrée et sortie).

Notion de charge active.

et établissements
de Toulouse

1/1 Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Communauté
Derniére mise a jour le 17 juin 2026 )



